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A divalent two-coordinate germanium species, a germylene, exhibits both nucleophilic and 

electrophilic characters derived from the lone-pair and the vacant orbital on the Ge atom. 

Germylenes show various reactivity depending on the substituents on the Ge atom. For example, 

carbon-substituted germylenes have been revealed to be highly reactive and capable of cleaving 

σ-bonds of dihydrogen, in contrast to the stable diamino germylenes. In this study, we aimed to 

develop a new carbon-substituted germylene with tunable electronic structure. Herein, we report 

the generation of a binaphthalene-substituted germylene, bearing trimethylsilyl groups on the 

binaphthalene-scaffold. 
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二価二配位ゲルマニウム化学種であるゲルミレンは、ゲルマニウム上の孤立電子対と空

軌道に由来する求核性と求電子性を合わせ持ち、ゲルマニウム上の置換基により多様な

反応性を示す 1)。例えば、安定な窒素置換ゲルミレンであるジアミノゲルミレンとは対

照的に、炭素置換ゲルミレンは高い反応性をもち、水素分子のσ結合を切断してジヒド

ロゲルマンを生じることが知られている 2)。一方、炭素置換ゲルミレンはその高い反応

性から自己多量化や分解反応を起こすため、これまでに単離・構造解析された例は限ら

れており 1)、電子状態を制御することは困難である。そこで我々は、電子状態の制御が

可能な新規炭素置換ゲルミレンの開発を目的とした。本研究では、堅固な炭素骨格であ

るビナフタレン骨格にかさ高い置換基であるトリメチルシリル基が置換した、ビナフタ

レン置換ゲルミレンの発生検討を行った。ジブロモビナフチル誘導体 1のジリチオ化に

次いで、GeCl2·dioxaneとの反応を行うことで、対応するゲルミレン 3の合成検討を行な

った。その結果、反応混合物の紫外可視分光測定によりゲルミレンに由来すると考えら

れる特徴的な可視光領域に吸収が観測され、ゲルミレン 3の発生が示唆された。 
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